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前  言
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磁随机存储芯片数据保持时间测试方法

1 范围

本文件规定了磁随机存储芯片数据保持时间测试方法的测试原理、测试环境、测试设备、测试程

序等。
本文件适用于磁随机存储芯片的数据保持时间测试和磁随机存储芯片的数据保持时间验证。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

磁随机存储器 magneticrandom-accessmemory;MRAM
利用磁性层的磁矩作为信息存储的载体,利用隧穿磁阻效应作为信息读取方法,具有非易失性、近

乎无限次擦写和快速写入等优点的随机存储器。
3.2

数据保持时间 dataretentiontime
磁隧道结或者磁随机存储芯片不进行读写的情况下,在允许错误范围内能够保持数据稳定存储的

最长时间。
注:数据保持时间决定了磁随机存储芯片的可靠性。数据保持的定义见GB/T35003—2018中3.2的相关规定。

3.3
热稳定性 thermalstability
磁随机存储芯片的耐热性,磁随机存储芯片在温度影响下的稳定性。

3.4
热稳定因子 thermalstabilityfactor
Δ
表示热波动下自由层磁化方向随机发生翻转的倾向。用能量势垒Eb 和操作温度T 与玻尔兹曼常

数kB 的乘积的比值来计算。热稳定因子越大,相同操作温度下存储中数据储存时间越长。
3.5

垂直磁各向异性 perpendicularmagneticanisotropy;PMA
薄膜的自发磁化方向沿着垂直于薄膜平面方向的现象。

3.6
面内磁各向异性 in-planemagneticanisotropy;IMA
薄膜的自发磁化方向沿着平行于薄膜平面方向的现象。

3.7
磁各向异性场 magneticanisotropyfield
HK

当磁矩方向偏离易磁化轴方向时受到的可使磁矩恢复到易磁化轴方向的等效磁场。
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